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E]l invento se réfiere a wm circuito para producir
una sefial parabblica perfodica, que comprende un paso ele-
vador al cuadrado, para modificar una sefial en diente de
sierra que tiene un intervalo de exploracién y um interva-
lo de retroceso y la misma frecuencia.

Tal circuito es conocido. Su finalidad es, por ejem
plo, obtener una tensidén pargbélics de control de la fre-
cuencié de cuadro en recepiores de televisidén en color para
el modulador "este-oeste" con el cual se corrige la distor-
sién en la direccidén horizontal de la imagen visualizada. . .
Otra aplicacibén del mismo es producir la tensién parabéli-
ca para el enfoque dinfmico para un ftubo de imagen o para
un tubo captador de cémara. Una ventaja del método de mul-
tiplicar dos sefiales en diente de sierra con relacidén &l |
método conocido de integracibn de una sefial en diente de
sierra por medio de un filtro de pasabajos es que no pueden
producirse fendémenos de oscilacién en baja frecuencia per-
turbadores,mientfas que, adicionalmente, el circuito es f4-
cilmente integréble en un cuerpe smiconductor. Un método .
conocido adicional de elevacidén al cuadrado es utilizar un
rectificador de onda completa lo cual, sin embargo, tiene ell
inconveniente, con relacidén al método de multiplicacidén, de
que produce méds arménicos.

Con el método de integracién el flanco que se pro-
duce durante el perfodo de retroceso es también integrado
para obtener una forma de onda parabélica. Con relacibn a
la pardbola que se produce durante el periodo de explora-
cibn, esta pardbola tiene la concavidad opuesta y ung ame

plitud mucho més pequefia, ya que el perfodo de retroceso es

muchas veces més corto que el perfodo de exploracidén. las
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dos pardbolas obtenidas tienen una transicién continua. Sin
~embargo, por medio del método de elevacién al cuadrado, se
produce un pico de tensién perturbedora durante el periodo
de retroceso. Lsto se debe al hecho de que la parébola que
se produce entonces tiene la misma concavidad y la misma am-
plitud que la paribola que se produce durante el perlfodo de
exploracién. Este pico de tensidén puede producir fenbmenos
de oscilacién visibles sobre la pantalla de imagen debido
al hecho de que el circuito formado por la bobina de defie;
xién de lfnea, el condensador de exploracién de linea, etc,’
se excita, a cuyo circuito es suministrada a través del mo-
dulador la sefial parabblica producida por el presente cir-
cuito, Especialmente, en la parte mds alta de la pantalla, .
gon visualizadas lineas rectas verticales como lineas ondu-
lantes, y esto ocurre més en los costados de la pantalla |
gque en el centro de ella.

Egt4 claro que la oscilacién perturbadora puede
amortiguarse por medio de una resistencia dispuesta en un
lugar adecuado en el circuito de deflexidn. Sin embargo, se
pierde en esta resistencia una cantidad de energlfa no des—
preciable, mientras que puede perturbarse seriamente el fun
cionamiento correcto del modulador. Otra solucidén es inha-
bilitar durante el perfodo de retroceso de campo el presen-
te circuito o el modulador, por ejemplo por medio de un cir
cuito de supresidén. Un inconveniente de ello es gue pueden
ain producirse bordes escarpados y en consecuencia también
fenbmenos de oscilacidn.

Un objeta del invento es crear un circuito simple
con el cual se reduce el pico de tensidn perturbadora en

alto grado mientras que no resulta sustanciglmente afectada
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la forma de orida deseada, que se produce durante el perfo-

taja de la técnica de elevacién al cuadrado, Para este fin,
el circuito de acuerdo con:el invento estéd caracterizado
por un amplificador de transistores con un electrodo de en-
trada para aplicar la sefial parabdlica, estando conectado
un primer electrodo de salida del mismo a un primer terminal]
de wna fuente de alimentacién de tensién a través de una pri
mera carga, y estando conectado un segundo electrodo de sa--
lida del mismo al segundo terminal de la fuente de tensién
de alimentacidn a través de una segunda carga, siendo ambes
cargas de naturaleza resistiva, mientras que ambos electro-
dos de salida estén interconectados vor medio de un conden—
sador, con lo cual, en funcionamiento, la sefial en el elec-
trodo de entrada del émplificador varfa en wn sentido de
bloqueo al comienzo del perfiodo de exploracién, siendo la
congtante de tiempo del circuito constituido por el conden-
sador y ambas cargas grandes con relacién a la duracién del
perfodo de retroceso y pequefia con relacién a la duracién
del perfodo de exploracién.

Se explicard el invento con mayor detalle, a modo
de ejemplo no limitativo, con referencia a las figuras que
se acompafian, en las cuales:

La figura 1 representa una realizacién del circuito
de acuerdo con el invento,

La figura 2 representa la produccién de lea sefial
perturbadora, y

La figura 3 representa formas de onda que se produ~
cen en el circuito de acuerdo con el invento.

La figura 1 representa un circuito que produce una

J
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sefial de control parabblica de la frecuencia de campo para
[un modulador este-oeste en un receptor de televisibn en co~
lor, En esfe circuito, la referencia 1 representa un paso
multiplicador conocido en la técnica. Son suministradas se-
Hales en diente de sierra de la frecuencig de campo con la
misma fase a los dos terminales 2 y 3 de entrada del paso

1. Tos terminales 2 y 3 pueden haber sido interconectados
para suministrar lo misma sefial a los mismos, por ejemplc la
tensidén en diente de sierra que se encuentra entre extremos
de wna resistencia de realimentacién de un generador de de-
flexién de campo (no representado). Estd disponible una se-
fial parabblica en un terminal 4 de salida del paso 1. El »
paso 1 puede también comprender circuitos con los cuales pue
den obtenerse de modo conocido desvigciones pequeilas desea~
das con relacién a la forma parabélica pura. La base de un
transistor 5 estd conectada al terminal 4, el emisor esti .
conectado, a través de una fuente 6 de corriente constante, |
al chasis, y el colector, a través de una resistencia de,
por ejemplo, 27 Kiloohmios, al potencizl positivo de uma
fuente VB de slimentacidn., EL terminal negativo de la fuen-
te VB egtd conectado al chasis.

La figura 2a representa la sefial de entrada del pa~
so 1, mientras que la figura 2b representa la seflal de sa-
lida del mismo o del amplificador 5. Cada uno de los flan-
cos del diente de sierra de la figura 2a es convertido, por
elevacién al cuadrado, en una pardbola por el paso 1. Las
pardbolas obtenidas en la figura 2 tienen la misma concavi-
dad y la misma amplitud, mientras que. la transicién de una
de las parébolas a la siguiente es disconiinué. Debido a que

el periodo de retroceso del diente de sierra es muy corto
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con relacién al perfodo de campo, es decir de 0,2 a 1,2 ms
Tcon relacién a 20 ms a una frecuencia de campo de 50 perfo-
dos, los flancos de la pardbola producidos duranie el perio
do de retroceso son muy escarpados, lo cual puede dar lu-
gar a los fendmenos perturbadores antes mencionados.

De acuerdo con el invento, la sefial disponible en
el colector del amplificador 5 de transistores estd aplica-
da a la base de wn transistor 8, teniendo la sefial wna for-
ma tal y siendo el transistor de un tipo de conductividad, .
tal que la sefial varia en un sentido de bloqueo al comienzo .
del perfodo de exploracién, es decir la tensién en la base
disminuye con relacidn a la tensidn de alimentacién del em;i_: ,
gor, En la figura 1, el transistor 8 es del tipo pnp, mien-
tras que la tensién de base es de la forma representada en
la figura 2b. Esté incluida una resistencia 9 entre el emi-
sor del transistor 8 el terminal positivo de la fuente Vg
y estd incluida una resistencia 10 entre el colector del
transistor 8 y masa. Las resistencias 9 y 10 pueden tener
aproximadamente los mismos valores, por ejemplo 22 k S2.
Egt4 conectado uno de los exbtremos de un condensador de,
por ejemplo, 100 nP, al emisor del tramsistor 8 y el otro
extremo al colector del mismo transistor. De lo precedente
resulta que la tensién entre la base y la fuente de alimen—
tacién disminuye durante la primera mitad del perfodo de ex
ploracidn y el perfodo de retroceso y aumenta durante la
| segunda mitad.

Si la tensién V5-E en la base del transistor 8
es constante, entonces el transistor se comporta como wn
seguidor de emisor. Despreciando la tensién base-emisor,

puede suponerse que estd presente entre extremos de la re~
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1 |selstencia 9 ung tensién igual a E y, en comsecuencia, bam-
(bién entre extremos de la resistencia 10. El condensador 11
es cargado por una corriente que provieme de la fuente Vg
vy despuds de cargarse permanece una tensidn V5-2E constante
5 a través de este condensador.

Se cumple lo mismo, por supuesto, con otro valor de
la tensién E. Si la tensién E varia lentamente, entonces
1a tensién de emisor sigue continuamente la variacién de’la’
tensién VB—E mientras que la tensién de colector, que esj".
10 igual a B, varia en ¢l sentido opuesto con relacidn a la
tensién de emisor. Si, por ejemplo, la tensién Vg-E en la
base aumenta lentamente, entonces el condensador 1l se car-
go lentamente a una tensién més alta. Estd . claro que la
constante de tiempo de la red formada por las resistencias
15 9 v 10 y el condensador 11 juega un papel en ello.

El funcionamiento del transistor 8 para una varia-f
cidén répida de la tensidn de base se explica con referencig
a la figura 3, En esta figura, Ve yv, representan, respec-
tivamente, la tensién de emisor y la tensién de colector,

20 respectivamente, del transistor 8, despreciéndose la ten-
sién base-emisor del tramsistor para mayor simplicidad. vy
representa la tensién de base durante el periodo de retro-
ceso, siendo su variacidn, desde un instante 1;1, parabbli-
ca con una tensién inicial igual a Vg-E. |

25 Si la constante de tiempo de la red 9, 10, 1l es
grande con relacidn a la duracidén del periodo de retroceso,
entonces la tensién V, no puede seguir la variacién de ex-
cursién positiva de la tensidén V) y el transistor 8 est4 en
estado de corte. El condensador.ll se carge por una corrien

30 te que fluye también a través de las resistencias 9 y 10, dg

140478
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modo que es exponencial la variacién de la tensidn Ve La

nuye exponencialmente después de este invento. Si el tran-
sistor 8 permaneciese en estado de corte, entonces los va-
lores finales de las tensiones Vy ¥ V, serian iguales a Vy
vy 0, respectivamente.

Sin embargo, después de un instante t2, la tensién
v, ‘toma, después de haber alcanzado un méximo, un valor que
es igual al de la tensién V,. EL transistor 8 comienza a
conducir y la tensién LA sigue la pardbola hasta el final
de la misma en el instante 3. La variaci6n de la tensién .
ve entre los instantes tz ¥y t3 es tan rédpida que la tensi&n
entre extremos del condensador 11 no puede variar esencial-
mente. El condensador 1l transmite as{ la variacién de la
tensién de emisor al colector. In el instante t3 el conden-
sador se descarga en la resistencia constituida por el ca-
mino emisor-colector del transistor. Debido a que esta re-
gigtencia tiene un valor muy bgjo, esta descarga se produ-
ce muy répidamente tomando después de ello la tensibn v, el
valor final, que en la figura 3 se supone ser igual a E. Des
pues del instante t3 continda el siguiente perfodo de explo-
racidn,

La variacibén de la tensién V,, durante el periodo
de exploracién es también parabélica y podrig también repre
sentarse como en la figura 3. Sin embargo, se trata de una
variacidn lenta lo cual significa que su duracidn es larga
con relacidn a la constante de tiempo a que se ha hecho re-
ferencia anterioxmente. Si la constante de tiempo es dema-
gsiado grande, entonces se pone de manifiesto por la figura

3 que €l tronsistor 8 no conducirid durante una porcidén del
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perlodo de exploracidn, de modo que la sefial en el emisor

sionoda con relacién a la parébola., Adicionalmente, se ase-
fura que el funcionamiento como seguidor de emisor no puede
ser perturbado si la diferencia entre la tensién VB ¥ el
valor de pico de la tensién V,, no es demasiado pequefia. Pug
de llegarse a un compromiso en el cual la tensién altema
en el emisor sea sustancialmente idéntica a la de la baséma:
Este es el caso de la realizacibn entes mencionads en la -
cual se escoge wm Vvalor de VB = 34V para la tensién de ali-.
mentacién mientras que vy varis entre 18 y 26 voltios, sieﬁ~;
do dicha constante de tiempo de 4,4 ms, o

Con estos valores la perturbacién que permanece
afin entre los instantes oy ﬁ3 tiene una amplitud de apro;i
ximadamente 1,4 V para w perfodo de retroceso de %, a B3
de 0,4 ms y de aproximadamente 0,7 voltios para un perfodo
de retroceso de 0,2 ms, en vez de la amplitud original de
la perturbacién de 26-18 = 8 V. Bs cierto que la tensién
de colector incluye una perturbacién adicional en los ins-
tantes t2 y t3, pero su duracidén es tan corta y la ampli-
tud ten pequefia que contiene poca energia y no puede tener
influencia perjudicial. La perturbacién remanente puede re-
ducirse ain adicionalmente introduciendo un pequefio dese-
quilibrio en el paso 1 de modo que los valores de la ten-
gibn Vb en los instantes tl ¥ t3 no sean exactamente igua-
les entre si.

Tento la duracién t, a t3 de la perturbacién re-
manente como la amplitud de la misma pueden reducirse re-
duciendo el perfodo de retroceso del diente de sierra de la

figura 2a. Para este fin, el cuerpo semiconductor del cual
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son parte el paso 1 y el amplificador 5 puede comprender
un generador de diente de sierra que esté sincronizado pox
sefiales de la frecuencia de caﬁpo ¥ que produzca una forma
de onda en diente de sierra que tenga un perfodo de retro-
ceso reducido, es decir inferior, por ejemplo, a 0,2 ms.
Tal medida tiene la ventaja de que el condensador 11 puede-

ser de wna capacidad tan pequelia que pueda integrarse en el

10 pueden tener un valor alto, de la forma conocida en la }

tecnologla de integracién, de modo que el condensador 11

puede tener una capacidad atn més pequefia, .

~

BEn una réalizacibén préctica del cuerpo semicondugTA
dor “"este-oeste" tenga durante el perfodo de exploracién
indistintamente la concavidad de la seflal de la figura 2b
o la concavidad opuesta a la misma. La razén de esto es que
frecuentemente es desconocido anticipadamente qué concavi-
dad necesitard el usuario del cuerpo semiconductor. Esto es
posible con el circuwito de la figura 1, dado que el emisor
y el colector del transistor 8 estdn conectados cada vno a

un terminal de salida del cuerpo. Un punto adecuado del mo-
| dulador "este-oeste" no representado en la figura 1, por
ejemplo la base de un transistor gque constituye una carga
de la frecuencia de campo, del modulador descrito en la so-
licitud de Patente espaliola Ne¢ 422754, estd conectado al
mismo.

Resultaré claro que puede aplicarse &l transistor
8 una forma de onda parabblica que tiene la concavidad

opuesta a la de la figura 2b con la condicién de que este

cuerpo semiconductor, justamente como el transistor 8 y las)

resistencias 9 y 10, Adicionalmente, las resistencias 9 y. |

tor, debe ser posible que la sefial de control del modula-, |

v

o &
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tronsistor esté escogido de modo que sea del tipo npn y que

en comparacién con la figura l. De lo precedente se pone de
manifiesto que vara sefiales lentas el transistor 8 se com-
porta como paso inversor seguidor de emisor y para sefiales
répidas se comporta sustancialmente como vn interruptor.
Puede también utilizarse un integrador, estando por ejemplo
el condensador 11 de la figura 1 en paralelo con la resig-.
tencia 10. Ia perturbacién puede integrarse con un dimen~ -
sionado adecuado del mismo. Sin embargo, la sefial Gtil que ° |
aparece durante el perfodo de exploracidén es entonces tambi_‘
integrada, lo cual origina entonces una distorsién y un déé;.
fase de la sefial, Este inconveniente se evita si el condené'
sador 11 est4 en paralelo con la resistencia 9 de modo que.i7
el transistor & funciona como interruptor para la perturba-
cién, lo cual, sin embargo, tiene el inconveniente de que
el transistor funciona también como amplificador sin reali-
mentacién, lo cual puede producir inestabilidad para altas
frecuencias. Consiguientemente, se preferird el circuito

de la figura 1.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
sentan para que sean objeto de.esta solicitud de Patente de
Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los que se recd}uii
gen en las reivindicaciones siguientes:

1&,- Un cireunito perfeccionado para producir una -5
seflal parabllica periddica, que comprende un paso elevador:.|
al cuadrado para modificar ung sefinl en forma de diente dé ;
sierra que tiene un perfodo de exploracién y un perfodo de
retroceso y con la misma, frecueneia , caracterizado por un 1"
amplificador ftransistorizado con un electrodo de entrada pa-] '
ra aplicar la sefial parabllica, estando conectado un primer!
electrodo de salida del mismo a un primer terminal de una
fuente de tensién de alimentacibén a través de una primers
carga y estando conectado un segundo electrodo de salida
del mismo a un segundo terminal de la fuente de alimenta-
cién de tensién a través de una segunda carga, siendo ambas
cargas de naturaleza resistiva, mientras que ambos electro-
dos de salida estan interconectados por medio de un conden~
sador, con lo cual, en funcionamiento, la sefial en el elec-
trodo de entrada del amplificador varia en wn sentido de
blogqueo al comienzo del perfodo de exploracién, siendo la

consvante de tiempoc de la red constituida por el condensa~

riodo de retroceso y pequefia con relacibén a la duracién del

periodo de exploracién.




10

15

20

25

30
140478

-

|~

Hoja nim.

28,- Un circuito de acuerdo con la reivindicacidn
12, caracterizado porque el amplificador transistorizado
comprende un transistor que funciona como seguidor de emi-
sor durante el perfodo de exploracidén, miendo la primera ¥y
gegunda carges, respectivamente, una registencia de emisor
vy de colector, respectivamente.

8, Un circuito de acuerdo con la reivindicacidn
2a, caracterizado porque las resistencias de emisor y dei@g,i
lector tienen sustancialmente los mismos valores.

48, Un circuito de acuerdo con la reivindicacién -
18, caracterizado porque el amplificador transistorizado
funciona como interruptor durante el perlodo de retroceso.

58.~ Un circuito de acuerdo con larreivindicacidn,
12, caracterizado porque el perfodo de retroceso es muy cor.
to con relacién a la duracién del periodo, por ejemplo més
de 100 veces inferior.

68,~ Un circuito de acuerdo con las reivindicacio-
nes 12 g 58, caracterizado porque al menos un generador de
diente de sierra, el paso elevador al cuadrado, el transis-
tor, la resisfencia de emisor y la resistencia de colector
¥y el condensador han sido integrados en un cuerpo semicon-
ductor,

72.~ Un circuito perfeccionado para producir uns
seflal parabdlica peribdica.

Ial y como se ha descrito en la Memoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompafian y con
los fines que se han especificado.

Eota Memoria consta de TRECE hojas escritas a mé-
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gquina por una sola cara.

Madrid, 2 1AL 127%

P.A,

13




{438

f. Y. PRILIPS GLOBILAMPENFABRIZKE, 1/1

T

VB \
%o
E -~
Ve e
— - “‘ R
- N
l L
I :
Lo Fig.3
0 S
t1 f2f3 -
Oseadd by
Por P

PHN 8751



	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



